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摘要(译)

存在的问题是传统的发光材料种类不足;因此，发光材料的材料和制造商
的选择受到限制，导致昂贵的发光装置。本发明提供了一种制造适于大
规模生产的发光材料的新方法，该方法可以低成本制造，以及一种能够
提供高强度发光的新型发光材料。将CuAlS 2少量添加到作为基材的ZnS
中的混合物放入反应容器中。然后，密封反应容器并烘烤混合物。注
意，反应容器优选在减压保持在反应容器中的状态下气密密封。此外，
在使用所获得的发光材料的发光元件中，可以获得具有高亮度的电致发
光。
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